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摘要(译)

本发明提供一种用于有机电致发光二极管的有机材料的气相沉积的掩蔽
装置，其包括掩模框架，布置在掩模框架的相对的末端边缘处以面向气
相沉积侧的盖板，以及位于所述掩模框架上的掩模。盖板。掩模框架的
形状为矩形，并且具有形成矩形接收开口的中央部分，由此接收开口的
尺寸可通过对盖板的位置进行调整而变化。掩模形成均匀分布在其上的
多个开口。掩模装置包括掩模，该掩模示出均匀的质量分布，以避免在
掩模的磁吸引期间掩模的各个区域的吸引定时不一致，从而由此引起像
素的位置偏移。
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